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Bi2-M12-AP6X-H1141 46 065 B 2 M/ Р (а) 2 pnp ➀

Bi2-M12-AN6X-H1141 46 066 B 2 M/ Р (а) 2 npn ➁

Bi2-S12-AP6X-H1141 46520 B 2 P/ Р (г) 2 pnp ➀

Bi2-S12-AN6X-H1141 46521 B 2 P/ Р (г) 2 npn ➁

Bi2-G12SK-AP6X 46 360 B 2 M/ Р*) (д) 2 pnp ➂

Bi2-G12SK-AN6X 46 361 B 2 M/ Р*) (д) 2 npn ➃

Bi2-P12SK-AP6X 46 535 B 2 P/ Р (ж) 2 pnp ➂

Bi2-P12SK-AN6X 46 536 B 2 P/ Р (ж) 2 npn ➃

Bi4-M12-AP6X-H1141 46 070 B 4 M/ Р (б) 2 pnp ➀

Ni4-M12-AP6X-H1141 46 067 N 4 M/ Р (в) 2 pnp ➀

Ni4-M12-AN6X-H1141 46 068 N 4 M/ Р (в) 2 npn ➁

Ni4-S12-AP6X-H1141 46522 N 4 P/ Р (г) 2 pnp ➀

Ni4-S12-AN6X-H1141 46523 N 4 P/ Р (г) 2 npn ➁

Ni5-G12SK-AP6X 46 362 N 5 M/ Р*) (е) 1,5 pnp ➂

Ni5-G12SK-AN6X 46 363 N 5 M/ Р*) (е) 1,5 npn ➃

Ni5-P12SK-AP6X 46 537 N 5 P/ Р (ж) 1,5 pnp ➂

Ni5-P12SK-AN6X 46 538 N 5 P/ Р (ж) 1,5 npn ➃
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цилиндрические
резьбовые М12 х 1
3-х-проводные
на постоянный ток

••••• с разъемом  М12 х 1
••••• с клеммами   ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 2,5 мм2

Общие характеристики
Напряжение питания UB 10...30 VDC
Остаточн. пульсация WSS 10 %
Защита от
переполюсовки питания да
Ток нагрузки Ie 200 мA
Порог защиты от К.З. Ie + 20 мА
Ток холостого хода I0 ≤≤≤≤≤ 10 мA
Гистерезис 3 ... 15 %
Погрешность повторения < 2 %
Степень защиты IP 67
Диапазон рабочих
температур - 25...+ 70 ОС
Температурный дрейф

Bi4-... < -15...+10 %
остальные < ± 10 %

Индикация
состояния выхода да

*) материал клеммной коробки - пластмасса
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